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Реферат:
1. Робота присвячена встановленню механізмів випромінювальної рекомбінації носіїв заряду за участі центрів
дислокаційної люмінесценції, а також природи даних центрів та процесів їх перебудови за дії
високотемпературного відпалу, зовнішньої пружної та локальної деформацій. Спроектовано та виготовлено
стабільні світловипромінюючі структури на основі кристалів р-Si в широкому температурному діапазоні та
порівняно високою енергетичною ефективністю випромінювання. Запропоновані фізичні механізми
перебудови дефектної структури приповерхневих шарів даних кристалів, наслідком яких є підвищення
ефективності люмінесценції.

2. The work devoted to the establishment of dislocation-related luminescence nature of light emitting structures
based on p-Si. The paper presents research of defect subsystem restructuring in subsurface layer of these
structures under the action of local and external elastic deformation, plastic deformation and high temperature
annealing in the flow oxygen atmosphere. This paper proposed methods of manufacturing stable light emitting
structures in a wide temperature range and relatively high energy efficiency of radiation. The physical mechanisms



of defect subsystem restructuring in the silicon surface layer were proposed. Summary effect of these mechanisms
explains improve of the luminescence efficiency.
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